
































专利名称(译) 电致发光显示器件及与其结合使用的电子信号板

公开(公告)号 CN1282064B 公开(公告)日 2010-05-12

申请号 CN00121734.8 申请日 2000-07-24

[标]申请(专利权)人(译) 株式会社半导体能源研究所
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[标]发明人 山崎舜平
筒井哲夫
水上真由美

发明人 山崎舜平
筒井哲夫
水上真由美

IPC分类号 G09G3/12 H05B33/10 H01L27/32 H01L51/50 H01L51/52 H01L51/56 H05B33/14 H05B33/22 H05B33
/26

CPC分类号 H01L51/56 H01L27/3244 H01L27/3281 H01L51/5228 Y10S428/917 H01L51/5092 H01L51/5237 
H01L27/3239 H01L51/5088 H01L51/524 H01L51/5253

代理人(译) 梁永

审查员(译) 李萌

优先权 1999209203 1999-07-23 JP

其他公开文献 CN1282064A

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

提供一种廉价的高清晰度EL显示器件。阳极、发光层、以及阴极形成在
基板上，然后使用选自碱金属元素、碱土金属元素、以及卤族元素组成
的组中的至少一种元素进行选择性地掺杂形成电子传输区和空穴传输区
中的至少一个。在这种结构中，当电压施加到发光层时，仅有形成电子
传输区和空穴传输区的那部分发光层才发光，由此根据需要显示图像。
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